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Przedmiotem wynalazku jest uklad elektroniczny,
zwlaszeza do automatycznej sygnalizacji pozaru,
stanowigcy ulepszenie i rozwiniecie ukitadu wedlug
patentu nr 62618.

Znany z patentu nr 62618 poélprzewodnikowy
uklad elektroniczny z réznicowg komorg joniza-
cyjna, zwlaszcza do automatycznej detekcji dymu,
zawiera tranzystor polowy z izolowang bramkg, w
ktéorym wykorzystano wlasciwo§é sterujacg bramki
pierwszej i bramki drugiej (podloza), przy czym
- zmiany mapiecia pochodzgce z dzielnika napigcia,
utworzonego przez réznicowg komore jonizacyjna,
sg podawane do bramki pierwszej tranzystora po-
lowego identycznie, jak w ukladach znanych. Tran-
zystor polowy jest polgczony z tranzystorem bipo-
larnym i pozostalymi elementami ukladu w ten
sposéb, ze zrédlo tranzystora polowego jest podia-
czone do jednego z zaciskOw zasilacza bezposSrednio
poprzez diode Zenera, a do drugiego zacisku tego
zasilacza — poprzez rezystor. Bramka druga tran-
zystora polowego jest podigczona poprzez rezystor
do kolektora tranzystora bipolarnego, przy czym
kolektor tego tranzystora jest podlaczony poprzez
rezystor do pierwszego zacisku zasilacza, za§ dren
tranzystora polowego jest polgczony poprzez rezy-
stor do bazy tranzystora bipolarnego, dolaczonej
rowniez do drugiego zacisku zasilacza poprzez re-
zystor, a emiter tego tranzystora jest podlaczony
bezposrednio do drugiego zacisku zasilacza tak, ze
przewodzenie lub nieprzewodzenie uktadu elektro-
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nicznego nastepuje tylko przy odpowiedniej pola-
ryzacji bramki pierwszej tranzystora polowego,
a przejScie ze stanu nieprzewodzemia do stanu
przewodzenia ukladu i odwrotnie — nastepuje sko-
kowo,

Opisany w patencie gléwnym nr 62618 uklad
elektroniczny wykazuje pewne niedogodno$ci po-
legajgce na tym, ze wymaga on stabilnego napiecia

zasilania, co wprowadza ograniczenia dla rezystan-

cji linii dozorowych, ktore lgczg detektory z cen-
tralkg sygnalizacji pozaru, a to pocigga za sobg
konieczno$§é stosowamnia zasilaczy o rozbudowanych
ukladach.

Celem wynalazku jest usuniecie wymienionych
niedogodnosci ukladu elektronicznego wedlug pa-
tentu nr 62618 przez jego ulepszenie i rozwiniecie.

Wytyczony cel zostal osiggniety w wyniku takich
zmian ukladu wedlug patentu gléwnego nr 62618,
Ze Zr6édlo tranzystora polowego przerzutnika jest po-
Iaczone poprzez obszar kolektorowo-emiterowy tran-
zystora bipolarnego dynamicznego dzielnika napie-
cia bezpoSrednio do jednego zacisku zasilacza, a
baza tego tranzystora bipolarnego jest podiaczona
pomigdzy dwa rezystory, ktére sg polgczone w sze-
reg z sobg i z dioda Zenera oraz tworzg razem
obwod dynamicznego dzielnika napiecia, przy czym
jeden z rezystoréow jest podlaczony jednym koncem
do drugiego zacisku zasilacza, a do tego zacisku jest
podigczony takze emiter tranzystora bipolarnego



przerzutnika, za§ dioda Zenera jest podigczona
swojg anodg bczrosSrednio do pierwszego zacisku
zasilacza.

W odmianjie ukladu’ elektronicznego wedlug
niniejszego wynalazku uklad dynamicznego dziei-
nika napiecia, zawierajacey dzielnik napigcia utwo-
rzony z szeregowego polgczenia dwdch rezystoréw
i diody Zenera, lub tylko z samych rezystorow,
posiada dodatkowy' dzielnik napiecia stanowigcy
szeregowe polgczenie rezystora i elementu o zmien-
nej rezystancji, a ten element o zmiennej rezy-
stancji jest podigczony jednym konicem do jednego
z dwéch  zaciskéw zasilacza i drugim koiicem —
Loprzez rezysior tego dodatkowego dzielnika na-
piecia — do drugiego odpowiedniego zacisku zasi-
lacza, a pcnadto Srodki tych dwdch dzielnikéw na-
pigcia sg polgczone ze sobg poprzez diode, ktore)
katoda jest polgczona z bazg tranzystora bipolar-
nego dynamicznego dzielnika napiecia. Ponadto
element o zmiennej rezystancji w dodatkowym
dzielniku napiecia dynamicznego dzielnika napiecia
oraz elementy rezystancyjne w dzielniku napiecia
przerzutnika sg dowolnymi czujnikami, ktore zmie-
niajg swojg rezystancje pod wplywem zjawisk wy-
stepujacych przy powstawaniu pozaru. :

Czujki do automatycznej sygnalizacji pozaru,
ktére majg uklad elektroniczny wedlug niniejszego
wynalazku, zachowuja swoje parametry niezaieznic
od wahan napiecia zasilajacego, a w wyniku tego
sg bardziej czute od czujek znanych i charaktery-
zuja sie mniejszym niz znane czujki — prawdopo-
dobienstwem falszywego zadzialania w linii dozo-
rowej. Ponadto uklad ten pozwala na wykonanie
czujki reagujgcej na wiecej niz jedno kryterium
alarmu pozarowego, co daje mozliwo§¢ ogranicze-
nia iloSci instalowanych ‘czujek w urzadzeniach
wcezesnego ostrzegania przed pozZarami.

Przedmiot wynalazku jest uwidoczniony w przy-
kladzie wykonania ma rysunku, na ktérym fig. 1
przedstawia schemat ukladu polgczen czujki do
automatycznej  sygnalizacji pozaru, reagujgcej na
jedno kryterium alarmu pozarowego, natomiast
fig, 2 — odmiane ukladu czujki, reagujgcej na dwa
kryteria alarmu pozarowego,

Uklad polaczen czujki do automatycznej sygna-
lizacji pozaru, reagujgcej na dym, wedlug niniej-
szego wynalazku jest wyposazony w przerzutnik
A, zawierajacy dzielnik napigecia w postaci rézni-
cowej komory jonizacyjncj wcdlug patentu giow-
nego nr 62618, a ponadto w dynamiczny dzielnik
napiecia B, ktéry zastgpit drugi dzielnik napiecia
przerzutnika A utworzony z diody Zenera 9 i re-
zystora 10 w ukladzie wedlug patentu nr 62618,
w ktérym Zrédio tranzystora polowego 3 przerzut-
nika A jest dolgczone do jednego z zaciskéw 11
zasilacza poprzez diode Zenera 9 i do drugiego
zacisku 12 tego zasilacza poprzez rezystor 10.

W ukladzie elektronicznym czujki do automa-
tycznej sygnalizacji pozaru wedlug niniejszego wy-
nalazku Zr6dlo tranzystora polowego 3 jest podia-
czone do emitera tranzystora bipolarnego 9 dyna-
micznego dzielnika B, przy czym kolektor tego
tranzystora 9 jest polgczony z jednym zaciskiem 11
zasilacza, a jego baza do zalgczonego pomiedzy za-
ciski 11 i 12 zasilacza dzielnika napiecia, utvorz
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nego z szeregowo potaczonych rezystoréw 10 i 13
oraz diody Zencra 14, pomigdzy rezystory 10 i 13,
co daje stala czuloé¢ czujki przy wahaniach na-
riecia zasilajacego 1l¢ czujke. Przy zasiosowaniu
takich elementéw 1 i 2 w dzielniku napiecia prze-
rzutnika A, ktore sterujg ten przerzutnik A zmie-
niajagc swoja czulo$¢ w funkcji zmian napiecia
zasilajgcego, do dzielnika napiecia sterujgcego
tranzystor 9 wchodza tylko dwa rezystory 10 i 13.
Odmiana ukladu elektronicznego uwidoczniona
na fig, 2, stanowiaca czujke reagujgca ma dzialanie
dymu i podwyzszonej temperatury, ma rozwiniety
uklad dynamicznego dzielnika napiecia B, w kt6-
rym tranzystor bipolarny 9 jest sterowany dodat-
kowym dzielnikiem napigcia zalgczonym pomiedzy
zaciski 11 i 12 zasilacza. Ten dodatkowy dzielnik
napigcia sklada sie z szeregowo polgczonego rezy-
stora 16 i elementu 17 zmieniajacego swojg rezy-
stancje pod wplywem zjawisk pojawiajgcych sie
przy powstawaniu pozaru. Srodek. tego dodaiko-
wego dzielnika napiecia jest polgczony poprzez
diode 15 z bazg tranzystora bipolarnego 9 i doia-
czonym do niej dzielnikiem napigcia, zbudowanym
z rezystoréw 19 i 13 oraz diody Zenera 14, lub
tylko z dwéch rezystoré6w 10 i 13. W warunkach
normalnych, dodatkowy dzielnik napiecia zbudo-
wany z rezystora 16 i elementu rezystancyjnego 17
nie ma wplywu na tranzystor bipolarny 9, ponie-
waz dioda 15 jest spolaryzowana zaporowo i do-
piero zmiana rezystancji elementu 17 w warunkach
pozaru powoduje stan przewodzenia tej diody 15
i zmiane stanu przerzutnika A tak, jak przy za-
dzialaniu odpowiednicgo zjawiska na jeden z ele-
mentéw rezystancyjnych 1 lub 2 dzielnika napiecia
przerzutnika A. Sterowanie przerzutnika A napie-
ciem jego dzielnika wejSciowego, zlozonego z ele-
mentéw rezystancyjnych 1 i 2 oraz napieciem do-
datkowego dzielnika, zloZzonego z rezystora 16 i ele-
mentu rezystancyjnego 17, jak w ukladzie czujki
pozaru uwidocznionym na fig. 2, rozszerza istotne
zdolno$ci wykrywcze czujki pozaru w poréwnaniu
z czujkg zbudowang ma ukladzie elektronicznym
wedlug patentu gléwnego nr 62618, ktéra sygnali-
zuje pojawienie sie tylko.jednego zjawiska towa-
rzyszgacego pozarowi dymu lub temperatury,
zaleznie od rodzaju zastosowanych elementow
rezystancyjnych 1 i 2 w dzielniku napiecia prze-
rzutnika A. Natomiast sterowany dwustronnie
przerzutnik A w ukladzie uwidocznionym na ry-
sunku fig. 2, lub dowolny znany przerzut_nik pota-
czony 2z dynamicznym dzielnikiem napiecia B,
umozliwia jednoczesng sygnalizacje dwéch réznych
zjawisk towarzyszacych powstawaniu pozaru, mna
przyklad dymu i podwyzszonej temperatury.
Inny przyklad wykonania czujki do autcmatycz-
nej sygnalizacji pozaru stanowi czujka termiczna,
ktéra ma w ukladzie dzielnika napiecia przerzut-
nika A dwa termistory 1 i 2, przy czym jeden
z tych termistoré6w 1 lub 2 ma ostong termiczna,
ktéra opOZnia przebieg zmian jego rezystancji, za$
w ukladzie dodatkowego dzielnika napiecia ma
jeden termistor 17 i rezystor 16. Ta czujka poza-
rowa sygnalizuje szybkie przyrosty temperatury
w wyniku zr6znicowanego czasu nagrzewania sie
termistoré6w 1 i 2 dzielnika napiecia przerzutnika
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A, a takze powolne zmiany temperatury przy prze-
kroczeniu jej warto$ci zadanej dla termistora 17,
znajdujjcego sie w dodatkowym dzielniku napigcia
dynamicznego dzielnika naplecia B.

Uktady elektroniczne czujek do automatycznej
sygnalizacji pozaru uwidocznione na rysunku —
fig 1 i 2 — pracujg poprawnie przy dowolnej
kombinacji rodzajéw czujniké6w rezystancyjnych
1 i 2 dzielnika napiecia przerzutnika A i czujnika
rezystancyjnego 17 w dodatkowym dzielniku na-
piecia dynamicznego dzielnika napiecia B.

Zastrzezenia patentowe

1. Uklad elektroniczny, zwlaszcza do automa-
tycznej sygnalizac’i pozaru, zawierajgcy przerzut-
nik zlozony z dzielnika napiecia utworzonego =z
elementéw rezystancyjnych o zmiennej rezystancji,
tranzystora polowego i tranzystora bipolarnego,
oraz dzielnik napiecia zilozony z rezystoréw, diody
Zenera i tranzystora bipolarnego wedlug pateniu
nr 62618, znamienny tym, Ze Zrodlo polowego tran-
zystora (3) przerzutnika (A) jest polgczone poprzez
obszar kolektor-emiter bipolarnego tranzystora (9)
dynamicznego dzielnika napiecia (B) bezpo$rednio
do zacisku (11) zasilacza, a baza tego bipolarnego
tranzystora (9) jest podigczona pomiedzy rezystory
(10) i (13), ktére sg polaczone w szereg ze sobg
i dicdg Zenera (14) i tworzg obwdd dynamicznego
dzielnika napiecia (B), przy czym rezystor (10) jest
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podlaczony jednym koficem do zacisku (12) zasi-
lacza, a do tego samego zacisku (12) jest podigczony
takze emiter bipolarnego tranzystora (7) przerzut-
nika (A). za$ dioda Zenera (14) jest podlgczona
swojg anodgy bezpoS$rednio do zacisku (11) zasilacza.

2, Uklad elektroniczny wedlug zastrz. 1 zna-
mienny tym, ze uklad dynamicznego dzielnika na-
pigcia (B), zawierajacy dzielnik napiecia utworzony
przez szeregowe polaczenie rezystoréw (10) i (13)
oraz dicdy Zenera (14), lub samych rezystoréw (10)
i (13), posiada dodatkowy dzielnik napiecia zbudo-
wany przez szeregowe polgczenie rezystora (16)
i elementu o zmiennej rezystancji (17), a ten
element o zmiennej rezystancji (17) jest podigczony
jednym konicem do zacisku (11) lub (12) zasilacza
i drugim konicem poprzez rezystor (16) dzielnika
dodatkowego do drugiego zacisku (12) lub (11) za-
silacza, a ponadio $rodki tych dwo6ch dzielnikéw
napiecia sg polaczone ze sobg poprzez diode (15),
ktérej katoda jest polaczona z bazg bipolarnego
tranzystora (9) dynamicznego dzielnika napiecia (B).

3. Uklad elektroniczny wedtug zastrz. 1 albo 2,
znamienny tym, Ze element o zmiennej rezystancji
(17) w dodatkowym dzielniku napiecia dynamicz-
nego dzielnika mapiecia (B) oraz elementy rezystan-
cyjne (1) i (2) w dzielniku napiecia przerzutnika
(A) sg dowolnymi czujnikami zmieniajgcymi swoje
rezystancje pod wplywem zjawisk wystepujacych
przy powstawaniu pozaru.
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